El Diode (corrent continu)
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1- Polaritzaci6 directa del diode 1N 4007, podem agafar qualsevol resistencia amb el tercer color vermell i
fem el seglient muntatge. Tensi6 d’alimentacié E =5 V , una resisténcia en série amb el tercer color vermell i
el diode 1N 4007 polaritzat en directa. Calcular la intensitat It (mA), la tensi6 a la resistencia Vr(V) i la tensio
al diode Vp(V). Mesurar la tensi6 a la font E(V), la tensi6 al diode Vp(V), la tensi6 a la resisténcia Vr(V) i la

intensitat ls(( mA).
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2- Polaritzacio directa del diode 1N 4007, podem agafar qualsevol resisténcia amb el tercer color vermell i
fem el seglient muntatge. Tensi6 d’alimentacié E =10 V , una resisténcia en serie amb el tercer color vermell
i el diode 1N 4007 polaritzat en directa. Calcular la intensitat It (mA), la tensié a la resistencia Vr(V) i la
tensié al diode Vp(V). Mesurar la tensié a la font E(V), la tensié al diode Vp(V), la tensi6 a la resisténcia
VR(V) i la intensitat l( mA).

Activitat 1 Activitat 2
Mesures i calculs
Calculat Mesurat Calculat Mesurat
E (v) 5V 10V
Vg (V)
Vb (V)
It (mA)

Taula de caracteristiques del diode 1N 4007

lom (A) [ Intensitat directa maxima (Average Rectified Output Current)

Vr@ims) (V) Tensio inversa (Reverse Voltage)

Vrwm (V) | Tensid inversa de treball (Working Peak Reverse Voltage)

lrm (MA) Corrent de saturacio invers (Peak Reverse Current)

Resisténcies tercer color vermell (2) : 1000, 1200,
1500, 1800, 2200, 2700, 3300, 4700, 5600, 6800, 8200
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1N4001 - 1N4007 Aty
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Maximum Ratings and Electrical Characteristics @t =25°C unless otherwise specified Dim ;g““ P'a;‘;j(
Single phase, half wave, 60Hz, resistive or inductive load. A | 2540 —
For capacitive load, derate current by 20%. 2 g g? 05 82614
Characteristic Symbol | 1N4001 | 1N4002 | TN4003 | 1N4004 | TN4005 | 1N4006 | 1N4007 | Unit b [ 200 272

Peak Repetitive Reverse Voltage VrrM All Di ions in mm
Working Peak Reverse Voltage Vrwm 50 100 200 400 600 800 1000 A

DC Blocking Voltage VR

RMS Reverse Voltage VREMS) 35 70 140 280 420 560 700 V4

Average Rectified Output Current (Note 1) @ Ta = 75°C lo 1.0 A

Non-Repetit?ve Peak Forwqrd Surge Current 8.3ms | 20 A

single half sine-wave superimposed on rated load FoM

Forward Voltage @ Ir = 1.0A VEm 1.0 N

Peak Reverse Current @T, = 25°C IlrM 5.0 WA

at Rated DC Blocking Voltage @ Ta = 100°C 50

Typical Junction Capacitance (Note 2) Ci 15 8 pF

Typical Thermal Resistance Junction to Ambient Rgua 100 KW

Maximum DC Blocking Voltage Temperature Ta +150 °C

Operating and Storage Temperature Range Ty. Ts1e -65 to +150 °C

Notes: 1. Leads maintained at ambient temperature at a distance of 9.5mm from the case.

2. Measured at 1.0 MHz and applied reverse voltage of 4.0V DC.
3. EU Directive 2002/95/EC (RoHS). All applicable RoHS exemptions applied, see EU Directive 2002/95/EC Annex Notes.

3- Polaritzacié inversa del diode 1N 4007, podem agafar qualsevol resisténcia amb el tercer color vermell i
fem el seglient muntatge. Tensi6 d’alimentacioé E = 8 V , una resistencia en série amb el tercer color vermell i
el diode 1N 4007 polaritzat en inversa. Calcular la intensitat If (mA), la tensié a la resistencia Vr(V) i la
tensié al diode Vb(V). Mesurar la tensié a la font E(V), la tensié al diode Vb(V), la tensi6 a la resisténcia
VR(V) i la intensitat Is( mA).
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4- Polaritzaci6 directa de dos diodes 1N 4007, podem agafar qualsevol resisténcia amb el tercer color
vermell i fem el segiient muntatge. Tensi6 d’alimentacié E = 6 V , una resisténcia en serie amb el tercer color
vermell i 2 diodes 1N 4007 polaritzats en directa. Calcular la intensitat I (mA), la tensi6é a la resisténcia
Vr(V) i la tensié als dos diode Vp(V). Mesurar la tensi6 a la font E(V), la tensi6 al dos diodes Vp1(V) i Vpa(V),
la tensid a la resistencia Vr(V) i la intensitat I(( mA).

. Activitat 3 Activitat 4
Mesures i calculs
Calculat Mesurat Calculat Mesurat
E (v) 8V 6V
Vr (V)
Vo1 (V)

Vo2 (V)
I (mA)




